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Kurzdaten: BD 201 Bp 203
Kollektor-Sperrspannung UC’B o = WAz, 80 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung uﬂl p = WAz, 45 g0 v
Kollektorstrom, Scheitelwert Il: w " BAX. 12 A
Gesamtverlustleistung bei 'G i 28°%c Ptl‘t- = EAX. &0 W
Sperrschichttemperatur ‘J = BAX. 150 p
Gleichstromverstirkung 3
bei U - 2V, I_=2A B - an
CE C 5
hliUcII2'l',IEI3l = 3o
Transit=Frequenz 5
bei UEI = 3V, [C = 0,3 A 1'1. - 3 MHz
Grenzfrequenz, Emitterschal tung 5
bei UE‘ = 3V, IE = 0,3 A !I'n = 25 kHz
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Absolute Gremgwerte: [lﬂltl' bis & I

J max
Eellektor-Sperrspannung bei [! = 0; UCB g = max. 60
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei ]B = 01 rCE g = mar. 45 60
Emitter-Sperrspannung bei I.=0: an p = =ax. B
Kellektorstrom, Mittelwert: lc AV = maI.
Koellektorstrom, Scheitelwert bei t & 10 ms: IE y = max, 12
Gesamtverlustleistung bei iﬁ s 25%Cy Ptnt = mAX 60
Sperrachichttemperatur: 8, = max 150
Lagerungstemperatur: B = min. -G8
B = mMAX. 150
Wiirmewiderstand :
gwischen Sperrschicht und Montagefliiche: ch G = 2,08
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l] nicht periodischer Uberlastungs-Stromstol

bei tp £ 2 mar max. 25 A
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Kennwerte beid &j = zﬁnf, sofern nicht anders angegeben
BD 201 BD 203

Kallektor=Heststrom

bei Ugy = 40 V, Iy = 0, 8, = 180°Cs Iep o : 1 mA
Kollektor-Emitter-Reststrom ¢

bei Ugp = 30V, Ty = 0 leceo = : ”
Emitter=Heststrom £

be i TFH = 5V, IF = 0: ]EE o = ] mA
Kollektor-Emitter-Restspannung £

be i I'_ = 3 A, ::H = 0,3 A l.'EE sat ™ 1, v

bei I, = 3 A: ) UEE — 1, v
Basisspannung

bei Up = 2V, I, = 3 As Upg & 1,5 v
GleichstromverstErkung 5

b i rFE = 2V, IE = 2 At B ; 30

b i l'[_}: = 2V, I[: = 4 At B = a0
Transit-Frequenz

be i rrE = 3V, ]E = 0,3 A, 'H = 1 MHz: It = 3 MHz
Grenzfrequenz (Emitterschaltung) 5

bei rfE = 3V, IC = 0,3 A: fﬂ = 25 kHz

1} fir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Eennlinienpunkt

Ip= 3,3 A und Uy = 2 ¥ geht
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